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Особенности патентования объектов зондовой микроскопии
Д. Соколов
1. Сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ) общего назначения (туннельные, атомно – силовые, близкопольные оптические и т.п.).

2. Сканирующие зондовые микроскопы специального назначения (электрохимические, жидкостные, низкотемпературные и т.п.).

3. Основные блоки СЗМ (системы предварительного сближения, сканирующие устройства, зонды).

4. Вспомогательные устройства, обеспечивающие работу СЗМ (системы демпфирования, устройства загрузки зондов и т.п.).

5. Комплексы и способы, объединяющие зондовые и традиционные технологии.

6. Высокотехнологичные комплексы, с использованием СЗМ (сверхвысоковакуумные, низкотемпературные).

7. Устройства и способы подготовки объектов для зондовых исследований.
8. Патентная экспертиза объектов зондовой микроскопии.
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